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Green Protect

Zabezpieczenia -DC przed przetezeniem i przepieciem
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lead-free 2002/95/EC

* Wprowadzenie
Systemy fotowoltaiczne (PV) sa zbudowane z: modutow PV
(ogniw), kabli, bezpiecznikow, ogranicznikow przepie€ i
przeksztattnika mocy. Moduty PV wykorzystuja energie promie-
niowania stonecznego iprzetwarzaja ja w energie pradu elektry-
cznego (statego DC).
Prad elektryczny DC generowany przez moduly PV dostarczany
jest do przeksztattnika, gdzie nastepuje jego przemianana prad
przemienny (AC). Bezpieczniki topikowe gPV zostaty skon-
struowane w celu zabezpieczania systemu modutéw PV przed
przetezeniem. Ograniczniki przepiec serii ETITEC B-PV, C-PV
zostaty skonstruowane w celu zabezpieczenie systemu PV przed
przepieciami - powstatymi na skutek bezpos$rednich i posrednich
wyladowan atmosferycznych lub przepieé taczeniowych. Uktad
wewnetrzny ogranicznikéw zawiera dwa warystory, z ktorych
kazdy zabezpieczony jest elementem termicznym.

® Zabezpieczenie przetezeniowe
Uktad z trzema lub wiecej rzedéw modutow PV:
Systemy PV zbudowane z trzech lub wiecej rzedéw modutéw
fotowoltaicznych potaczonych rownolegle, musi posiadac w
kazdym rzedzie zabezpieczenie odpowiednim bezpiecznikiem
gPV. Systemy PV posiadajace mnigj niz 3 rzedy modutéw PV
nie generujatakiego poziomu praddw wstecznych mogacych

uszkodzi¢ przewody lub moduty fotowoltaiczne PV. Zwykle do
zabezpieczania przed przetezeniem przewodoéw, jednego rzedu
modutéw PV stosuje sie 2 bezpieczniki gPV (biegun “+” i biegun
“-"). W razie uszkodzenia bezpieczniki odcinajg uszkodzony rzad
modutéw PV. Pozostate rzedy modutéw moga kontynuowac
generowanie energii elektrycznej.
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Algorytm doboru wkladek topikowych cylindrycznych CH gPV

Dobér wkiadek CH 10 gPV
Dane techniczne modutéw PV
2o . Rzad modutéw gPV nie

[lo$¢ taricuchdw NIE . .
-Isc (rzedu PV) ) : wymaga zabezpieczenia
_Uoc (modutu PV-obwod [ % K Irzedow) PV Wielsza | przed pradami wstecznymi Il

otwarty) niz 2 -dwa? (PN-EN 61730-2)

- llos¢ modutdéw PV wrzedzie
- llos¢ rzedéw modutéw PV

Dobér wktadki gPV - napiecie znamionowe:
Un > 1,2 x Un (modutu PV) x ilo$¢ modutdéw

Nalezy zastosowac
wkiadke gPV W bie-
gunie “+” iw biegunie

O | do zabezpieczenia
Dobér wkiadki gPV- prad znamionowy dla 1 rzedu: i .
Q 2,4xIsc>In> 1,4 Isc (modutu PV) rzedu modutow PV
O
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o Algorytm doboru wkiladek topikowych NH gPV
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G Dobér wkiadek NH gPV
Definicj nych modutu PV: Wkiadka NHPV In> 1,5 xIsc
Isc modutu PV (modut) x liczba rzedow Zastosowaé bezpieczniki
- Uoc (STC) - napiecie ob. NH PV w obwodzie rzedu
otwartego = | WkladkaNHPVUn>1,2x | =% | nodutow PV wobu
- liczba modutéw PV Uoc (STC) (modul) x liczba biegunach (+i-)
- liczba rzedéw modutéw PV modutéw PV

-

Przedstawiciele firmy ETI jako jednego z najwazniejszych europejskich producentow aparatow
zabezpieczajacych przed przetezeniem i przepieciem sa cztonkami wielu grup roboczych
opracowujacych miedzynarodowe Normy w Miedzynarodowym Komitecie Elektrotechnicznym
(IEC). Przedstawiciele firmy ETI sa cztonkami zespotu roboczego MT9 nalezacego do Komitetu nr
32B, odpowiedzialnego za cze$¢ 6 normy IEC 60269 ktora ustanawia dodatkowe wymagania

dla wktadek topikowych gPV przeznaczonych do zabezpieczania przed przetezeniem instalacji
fotowoltaicznych PV.
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Wkiadki topikowe cylindryczne CH 10 gPV
Napiecie znamionowe 1000V DC L/R=2ms 0“ us l®l|-
Iwardowa zdolnos¢ wylaczania 30kA DC
Normy 1EC60269-6 ed 1.0 (2010-9)
Charakterystyka gPVv R H S
Zastosowanie Do zabezpieczania modutéw PV lead-free 2009/95/EC
. Catka Joule’a | Catka Joulea | Strata mocy | Strata mocy
r
kodowy N”eroté%vxy
“standard” w
1 CH10x38 TAgPV 002625138 002625129 08 2,5 0,4 1
2 (H10x382AgPV 002625101 002625115 13 35 0,52 1,25
3 CH10x383AgPV 002625100 002625113 2,6 75 0,55 13
3,5 (CH10x383,5AgPV 002625135 002625127 3 9,5 0,48 1,16
4 (H10x384AgPV 002625102 002625116 4 13 0,52 1,25
5  CH10x385AgPV 002625111 002625124 74 23 0,63 1,49
6  CH10x386AgPV 002625103 002625117 10 45 0,73 1,65
7 CH10x387AgPV 002625110 002625114 13 57 0,79 1,92
8  CH10x388AgPV 002625104 002625118 17 62 0,84 2 10/12 Sl}gl()s/g?lo
10 CH10x38 10AgPV 002625105 002625119 21 88 0,97 23 )
12 (H10x38 12AgPV 002625106 002625120 28 110 0,95 2,2
13 (H10x38 13AgPV 002625137 002625128 30 160 1 23
14 (H10x38 14AgPV 002625136 002625126 31 180 11 2,5
15 CH10x38 15AgPV 002625112 002625125 33 260 1 2,4
16 CH10x38 16AgPV 002625107 002625121 35 270 1,1 2,6
20 CH10x3820AgPV 002625108 002625122 50 430 13 3
25%  (CH10x3825AgPV 002625109 002625123 75 620 1,6 4
*900V DC.
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